3- Semestre 3 :

Unité d’Enseignement r 4-¥(I;I iem g -H hlebt_ir%macllalr_tle_P Autres | Coeff Crédits I\Cllg:;ai:uevgl)l(.laal:]l::

UE fondamentales 9 18

UEF1 (O/P) 112H30 6HO0 1H30 | 137H30 5 10

Méthodes de Caractérisationdes | gzpy35 | 340 1H30 | 82H30 | 3 6 33% | 67%

Matériaux 2

Proprietes Mecaniques et Essais | 4509 | 3H0o 55H00 | 2 4 33% | 67%

sur les Métaux et Alliages

UEF2 (O/P) 90HO00 6HO00 110H00 4 8

Modslisation et Simulation des 45H00 | 3HOO 55H00 | 2 4 33% | 67%

Dispositifs a Différents Matériaux

Super Réseaux 45H00 3HO00 55H00 2 4 33% 67%
UE méthodologie 5 9

UEM1 (O/P) 105H00 3HO00 1H30 2H30 | 120H00 5 9

Ouitils Informatiques 60HO00 1H30 2H30 | 65H00 3 5 33% 67%

Rédaction Scientifique 45H00 1H30 1H30 55H00 2 4 33% 67%

UE découverte 2 2

UED1 (O/P) 45H00 3HO00 5H00 2 2

Lasers et Fibres Optiques 45H00 3HO00 5H00 2 2 33% 67%
UE transversales 1 1

UET1 (O/P) 22H30 1H30 2H30 1 1

Psychopédagogie 22H30 1H30 2H30 1 1 100%
Total Semestre 3 17 30
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4- Semestre 4 :

Domaine : Sciences de la Matiére
Filiere Physique
Spécialité Physique des Matériaux

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

VHS Coeff Crédits
Travail Personnel (UEM) 105H00 5 9
Stage en entreprise (UET) 22H30 1 1
Séminaires (UED) 45H00 2 2
Autre (préciser) (UEF) 202H30 9 18
Mémoire de recherche
Total Semestre 4 375H00 17 30

5- Récapitulatif global de la formation :(indiquer le VH global séparé en cours,

TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’'UE)

VH UE UEF UEM UED UET Total
Cours 382H30 135H00 90HO00 67H30 675H00
TD 112H30 105H00 45H00 00HO00 262H30
TP 112H30 75H00 00HO00 00HO00 187H30
Travail personnel 742H30 360H00 15H00 7H30 1125H00
Autre (projet) 202H30 105H00 45H00 22H30 375H00
Total 1552H30 780H00 195H00 97H30 2625H00
Crédits 72 36 8 4 120

% en crédits pour
chaque UE 60 30 6.67 3.33 100
Etablissement : Intitulé du master : Page 18

Année universitaire :



